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Przedmiotem wynalazku jest uklad elektronicz-
nego przelacznika kluczowanego, stosowanego np.
w przetwornikach cyfrowo-analogowych typu su-
matora pradu.

Znane sg uklady elektronicznych przelacznikéw
kluczowanych stosowanych w galeziach pradowych
przetworniké6w cyfrowo-analogowych typu sumato-
ra pradu, w ktérych bezposrednio tranzystor jest
wykorzystywany jako element kluczujacy.

Wada tych ukladéw jest to, ze w przypadku wy-
stepowania silnych elektromagnetycznych p6l za-
klécajacyech, indukujg sie impulsy zakidcajace,
ktéore powoduja czeSciowe odtykanie tranzystora
kluczujacego, co jest przyczyna powstawania znacz-
nych bledéw dynamicznych. Impulsy zakl6cajgce
sg tym bardziej szkodliwe, ze odtykanie tranzystora
kluczujacego odbywa sie potencjalami réznymi od
zera.

Celem wynalazku jest usuniecie tych wad przez
opracowanie ukladu elektronicznego przelacznika
kluczowanego niewrazliwego na zaklécenia od sil-
nych pél elektromagnetycznych, ktére indukuja
impulsy napiecia na przewodach sterujacych.

Zgodnie z wynalazkiem opracowano uklad, ktéry
zawiera tranzystor wejSciowy, dzielnik oporowy
skladajacy sie z trzech opornik6éw, zasilany ze
zr6dla napiecia o polaryzacji przeciwnej, sterujacy
tranzystorem kluczujacym. Kolektor tranzystora
wejSciowego jest polaczony z masg przez zalgczong
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wstecznie diode Zenera oraz jest polaczony z dziel-
nikiem oporowym pomiedzy opornikiem dolgczonym
do dodatniego napiecia zasilajgcego, a opornikiem
Ssrodkowym dzielnika. Baza tranzystora kluczujg-
cego jest polaczona z dzielnikiem oporowym po-
miedzy opornikiem dolgczonym do ujemnego na-
piecia zasilajgcego i opornikiem $rodkowym dziel-
nika.

Uktad wedlug wynalazku, przez zbocznikowanie
tranzystora wejSciowego diodag Zenera posiada
charakterystyke przejSciowa zblizong do idealnego
elementu progowego oraz jest niewrazliwy w sze-
rokim zakresie na zakl6cenia od silnych pél elek-
tromagnetycznych, ktére powodujg zmiany warto$eci
pozioméw napie¢ sterujgcyech. Ponadto przez zwar-
cie wejScia do masy zalgcza sie tranzystor kluczu-
jacy, co stanowi dodatkowy czynnik zmniejszajacy
wrazliwo$é ukladu na zakl6cenia.

Uklad zgodnie z wynalazkiem uwidoczniony jest
w przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym
przedstawiono jego schemat ideowy..

Tranzystor T, ukladu elektronicznego przelgcz-
nika kluczowanego stanowi zestyk wilasciwy przy
czym kolektor i emiter tranzystora sg jego wypro-
wadzeniami, baza natomiast jest dolgczona do punk-
tu a dzielnika oporowego skladajgcego sie z szere-
gowo potaczonych opornikéw R, R; R, zasilanego
dodatnim +7U; i ujemnym —U, napieciem zasilajg--
cym.



3
Do punktu b dzielnika jest dotaczona dioda
Zenera D, zbocznikowana tranzystorem T, sterowa-
nym w bazie sygnalem wejsciowym.

Binarny sygnat sterujacy U, ma dwa poziomy
potencjalne 0 woltow i Us woltoéw odpowiadajace
sygnatom logicznym 0 i 1. Gdy poziom sygnalu wej-
Sciowego wynosi 0 woltow, to tranzystor T, jest za-
tykany i w punkcie a przy odpowiednim doborze
opornik6w R,, Rj; R, ustala sie dodatni potencjat
przesuwajgey punkt pracy tranzystora T, w strefe
nasycenia.

W przypadku, gdy poziom sygnalu wejsciowego
jest r6wny Us, tranzystor T, poprzez opornik R, zo-
staje odetkany i potencjal punktu b staje sie bliski
lub réwny zeru i w punkcie a ustala si¢ potencjal
ujemny przesuwajacy punkt pracy tranzystora T,
w strefe odci€cia.
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Zastrzezenie patentowe

Uklad elektronicznego przelgcznika kluczowane-
go, ktéry zawiera dzielnik oporowy, tranzystor klu-
czujacy, tranzystor wejSciowy i diode Zenera, zna-
mienny tym, Zze dzielnik oporowy skladajacy sie
korzystnie z trzech opornikéw (R,, R; R,) jest wig-
czony do Zrédia napiecia o polaryzacji przeciwnej
sterujac tranzystorem kluczujgcym (T,), a kolektor
tranzystora wejSciowego (T,) jest polaczony z masa
przez zalgczong wstecznie diode Zenera (D) oraz -
z dzielnikiem oporowym pomiedzy opornikiem (R,)
dolgczonym do dodatniego napiecia zasilajacego
(+U,) a opornikiem §rodkowym (Rj) dzielnika przy
czym baza tranzystora kluczujgcego (T,;) jest poig-
czona z dzielnikiem oporowym pomiedzy oporni-
kiem (R,) dolgczonym do ujemnego napiecia zasila-
jacego (—Up) i opornikiem S§rodkowym (R;) dziel-
nika.

A3

Druk. Techn. Bytom. z. 514 — 120 egz.

Cena 10 zt



	PL74752B2
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


